华北电力大学大型仪器设备管理效益考核评分表
一、考核评分表
	院（中心）
	
	仪器设备名称
	

	资产编号
	
	资产金额
	

	仪器负责人
	
	电话
	

	序号
	项目内容
	分制
	 自评
	单位考核
	备注

	
	分项目
	分项目内容
	
	
	
	

	1
	统筹管理 
（20分）
	是否加入“华北电力大学仪器设备共享平台”
	10
	
	
	纳入学校共享平台管理得5分，仪器完成定价提交得5分，否则得0分

	
	
	组织管理
	5
	
	
	固定仪器管理员，5分；无专人管理0分

	
	
	仪器网络预约
	5
	
	
	仪器网络预约，服务记录信息化，系统服务记录占比80%（5分）；低于80%（1-4分），从未使用（0分）

	
2
	运行规范
有据可查
（20）
	使用服务记录 
	10
	
	
	使用记录详细规范（5分）；运行维护记录详细规范（5分）；记录缺失、不规范每项扣5分，无记录最低（0分）

	
	
	记录准确
	5
	
	
	使用记录、运行维护记录、培训记录的支撑材料和数据可查（5分）；无法提供的每项扣1分，最低（0分）

	
	
	操作说明
	5
	
	
	操作说明有文档或电子文档可查3分；操作说明、安全事项规范张贴（2分）；无（0分）

	3
	使用效益
（30分）
	年使用机时
	20
	
	
	年平均使用机时1500小时（含）以上（20分）；1400小时（含）至1500小时（18分）；按此规律每递减100小时减2分，小于500小时（0分）

	
	
	服务成效
	10
	
	
	仪器为校内科研服务形成的典型服务案例/成果，每个案例撰写详细计2分，最高计5个（10分）；无（0分）【参考样例提交】

	4
	行业共享
（30分）
	校外共享机时
	10
	
	
	校外共享率大于20%（含）（10分）；10%（含）至20%（5分）；小于10%（3分）；无（0分）（校外共享率计算方法：服务校外单位总机时除以年使用机时）

	
	
	服务收入
	5
	
	
	校外服务收入大于10万元（含）（5分）；5万至10万（4分）；1万元（含）至5万元（3分）；小于1万元（2分）；无（0分）

	
	
	校外成效案例
	12
	
	
	服务校外成效案例含横向项目，案例撰写详细计4分，最高计3个（12分）；无（0分）；

	
	
	用户评价
	3
	
	
	面向校内外服务用户满意度调查（1分），无（0分）；调查结果优秀（2分），一般（1分），差（0分）

	总计（满分100）
	
	
	
	


二、2025年仪器开放服务收入汇总表（对校外）

	日期
	凭证编号
	经办人
	摘  要
	金额（元）
	其中测试费（元）
	设备名称
	付款单位

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计发票总数
	
	发票凭证总金额（万元）
	
	仪器服务收入金额（万元）
	
	
	

	注：仪器服务收入金额包括发票总金额中的分析测试费收入和技术服务收入中的分析测试部分，可另附财务凭证图。


三、服务成效案例
案例内容要求：聚焦大型仪器设备在面向世界科技前沿、面向国家重大需求等的使用成效，凝练大型仪器设备对科技创新的强力支撑，突显依托大型仪器设备形成的重大成果。内容不超过500字，要求结构清晰、内容翔实、高度凝练、文字简洁、表达准确。
支撑校外单位的共享服务成效案例
（校外服务成效案例包括支撑学校获奖成果、对国家及外单位重大成果的服务支撑，民营企业服务成效等）
样例：面向氢能产业技术升级与降本增效行业重大需求，聚焦高性能、低成本氢能装备开发与产业化发展“卡脖子”难题，依托燃料电池及电解水大型仪器设备平台，探索出“核心装备支撑+关键技术攻关+产业项目孵化”的技术创新服务新模式，成功攻克了涵盖膜电极性能精准分析、燃料电池堆高可靠集成、机器学习驱动的MEA 优化设计、低贵金属载量PEM 电解槽技术，为燃料电池发动机领域民营头部企业未势能源科技河北有限公司成功解决了催化剂利用率低、系统效 率提升难、设备成本高等关键技术难题，技术成果运用产生直接经济效益约5千万元，持续有效支撑了民营企业的技术进步和研发能力的提升，推动了氢能产业  技术进步与装备国产化进程，对促进氢能产业高质量发展具有重要示范价值。
案例联系人信息：           电话：       电子邮箱：
支撑校内单位的共享服务成效 
（大型仪器设备服务学校学科发展及科研创新的成效）
[bookmark: _GoBack]样例：实验人员助力大功率半导体器件自主研制实现突破，研究团队在器件封装多物理量调控技术领域达国际领先水平。针对电流不均衡度大、绝缘击穿场强 低等技术瓶颈，依托电磁混响室、介电测试仪及绝缘栅双极晶体管静态测试系统等，实验人员构建完整的器件特性测量体系。研究团队据此建立芯片与封装绝缘 材料耦合电场计算模型，提出开关瞬态下耦合电场计算方法，为1200V/300A 碳化硅器件及4.5kV/3000A 硅基压接型IGBT 器件研制提供理论与数据支撑。相 关器件通过制氢电源及柔直工程应用验证，可靠性与稳定性获证实。该定制化高压大功率IGBT 芯片和器件研制的关键技术及工程应用，经电工技术学会鉴定认可，获中国电工技术学会科学技术进步一等奖1项、北京市科学技术进步二等奖1项、日内瓦发明展银奖2项，为我国大功率半导体器件自主化发展奠定坚实基础 。
案例提交材料：
校外单位共享案例：
1，
校内服务共享服务成效：
1，
文献发表/获奖说明：

	仪器负责人填报情况
	本人保证上述填报内容真实、准确。


签字：              年    月     日

	院（实验室）审核意见
	经审核，填报内容真实、准确。


负责人签字：          年     月     日



